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Szilicium epitaxidlis planaris diéda, kis kapacitéssal i %
rendkiviil gyors kapcsolésra, miniatiir kivitelben. ; K
1000 55=100°C] 7
Jellemzé értékek &, = 25 °C-nal: 1 =5
Up = 0,88=<1V (ha Iz = 50 mA) I O
Ig = 14<50 nA (ha Up = 50 V) 400 - 5550
Ix = 50 A (ha Ug = 50 V; ), = 150 °C) —
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Igsm = 2000 mA .
P 440 mW (ha #, = 45°C) I = f(Un); B3 = paraméter
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P = 500 mW (ha 8, = 25 °C)
Bignax = 200°C . ‘
8, = —65...+200°C ' =
Byeg = —65. . .4+200°C SREEs
Rep oy = 0,35 K/mW SNNENRENEREEED
th (j-a) / 1 . ,%ﬂ?poac-_. 5,=25°C
Dinamikus értékek @, = 25 °C-nal: 0 7
C=1,7<2pF(hal = 0V;f= 1MHz; U= 50mV) 7/
t,. = 4 ns (Ip = 10 mA-rél Iy = 10 mA-ra) !
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Nyitoéirany jelleggérbe

Ig = f(Ug); &, = paraméter
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mA E=2 i
- Sztatikus és hatarértékek:
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100 |
2 BYY 31 100 150
BYY 32 200 300
10 L BYY 33 300 450
BYY 34 400 600
y By BYY 35 500 750
1 : [BAYS5 - BYY36 600 900
00 50 0 <C BYY 37 700 1050
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A zirdiranyd iram hémérsékletfiiggése
I = f(8,) Iy = 0,6 A (ha 8§, = 50 °C)

Egyutas kapcsolas, R-terhelés

Igm = 6 A (ha ©<20 °C; t>15 Hz)
I = 10 LA (ha Ug-nél)

pF R 1‘ T fmax = 1000 Hz
1T N Bimax = 150 °C
T ; B, = —55°C...+150°C
A %=25°C
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A kapacitis fesziiltségfiiggése
C=f(Up); f=1 MHz
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